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摘要(译)

本申请涉及式（I）的螺二芴衍生物，其在电子器件中的用途，特别是在
有机电致发光器件（OLED）中的用途，其中它们可用于空穴传输功能，
以及制备所述衍生物的方法。该化合物具有一种或多种选自非常好的空
穴传导性质，非常好的电子阻挡性能，高玻璃化转变温度，高氧化稳定
性，良好的溶解性和高热稳定性的性质。
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